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(71)  UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin
(72) UDEH KENNETH O.; GLIBOWSKI PAWEL;
JAROCKI PIOTR

(54) Sposob jednostopniowego uptynniania
natywnej skrobi

(57) Przedmiotem zgloszenia jest sposdb jednostopniowego
uptynniania natywnej skrobi z wykorzystaniem a-amylazy. Sposéb
ten charakteryzuje sie tym, ze jako enzym stosuje sie a-amylaze
pochodzaca od szczepu Bacillus amyloliquefaciens KU12, ktérg do-
daje sie w ilosci od 0.012 do 0,1 U/mg natywnej skrobi do 1 - 40%
roztworu natywnej skrobi i uptynnianie prowadzi sie przy pH roz-
tworu wynoszacym od 4,5 do 6,5, mieszajac z szybkoscig $cinajaca
wynoszaca od 100 do 200 s-1 i w przedziale temperatur od 70°C
do 90°C, przy czym powyzej temperatury 82°C, stosuje sie dodatek
jonéw wapnia Ca’*.
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(72) KROKHIN ALEKSANDR YUR'EVICH, RU;
ALABIN ALEKSANDR NIKOLAEVICH, RU;
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TRIFONENKQV LEONID PETROVICH, RU;
STRELOV ALEKSANDR VLADIMIROVICH, RU

(54) Przewodnikowy stop aluminium i wyréb z niego

(57) Niniejszy wynalazek dotyczy dziedziny metalurgii, w szcze-
gdlnosci stopu na bazie aluminium, a takze wyrobdéw z okreslo-
nego stopu i moze by¢ stosowany przy wytwarzaniu produktow
0 przeznaczeniu elektrotechnicznym do produkcji kablowo-prze-
wodowej dla instalacji elektrycznych budynkéw i budowli. Wy-
nikiem technicznym jest wzrost plastycznosci technologicznej
drutu otrzymanego z proponowanego stopu dzieki utworzeniu
Scistych czastek zawierajacych zelazo faz pochodzenia eutektycz-
nego. Stop zawiera zelazo i krzem, a przy tym dodatkowo zawiera
co najmniej jeden pierwiastek z grupy zawierajacej nikiel i miedz
przy nastepujgcym stosunku sktadnikdw, w % wag.: zelazo 0,3 - 1,0;
krzem 0,04 - 0,15; nikiel 0,005 - 0,2; miedz 0,1 - 0,3; aluminium - resz-
ta, i charakteryzuje sie strukturg, ktéra stanowi matryce tworzaca
aluminiowy roztwr staty, w ktérym sg réwnomiernie rozmiesz-
czone czastki zawierajgce zelazo w ilosci nie mniejszej niz 1% obj,,
posiadajace srednig wielkos¢ nie wieksza niz 3 um, przy czym facz-
na ilos¢ krzemu i miedzi w stopie nie przekracza 0,35% wag.
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(54) Urzadzenie do oddziatywania na ciecz

w menisku przesuwanym po podtozu

i sposéb prowadzenia reakgji
(57) Przedmiotem zgtoszenia jest urzadzenie zawierajace plat-
forme (12) na podtoze (22), element prowadzacy (8), ruchomy
wzgledem platformy (12), do rozciggania cieczy na podtozu (22)
w menisk (21). Urzadzenie to charakteryzuje sie tym, Zze zawiera

ponadto: ukfad aktywujgcy (11, 14) do zmiany parametréw fizy-
kochemicznych i/lub wywotywania reakcji chemicznej w cieczy
w menisku (21) i/lub na podtozu zwilzanym przez ciecz w menisku,
sprzezony z elementem prowadzacym (8); przy czym element pro-
wadzacy jest bryta asymetryczna obrotowo. Przedmiotem zgtosze-
nia jest ponadto, takze sposdb zmiany parametrow fizykochemicz-
nych i/lub wywofania reakcji chemicznej w cieczy, w menisku lub
na podtozu zwilzonym przez ciecz w menisku.
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(54) Sposob wytwarzania warstw aktywnych
polimerowych urzadzen optoelektronicznych

(57) Sposéb wytwarzania warstw aktywnych polimerowych
urzadzen optoelektronicznych charakteryzuje sie tym, Ze: przygo-
towuje sie roztwdr zawierajacy rozpuszczalnik i przynajmniej dwa
polimerowe komponenty do utworzenia warstw aktywnych urza-
dzenia optoelektronicznego; naktada sie roztwér na podtoze (22);
wytwarza sie menisk (21) poprzez dozowanie roztworu pomiedzy
podtoze (22) a element prowadzacy, na ktérego powierzchni znaj-
duje sie metalowa elektroda; przemieszcza sie roztwdr zapewnia-
jac przesuw elementu prowadzacego wzgledem podtoza (22);
za pomoca zrodta napiecia (14) przytaczonego pomiedzy elektrodg
na powierzchni elementu prowadzacego a podtozem (22) oddzia-
tuje sie na komponenty roztworu, wytwarzajac warstwy aktywne
urzadzenia optoelektronicznego na podtozu (22).
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